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Uktad zabezpieczajacy przetacznik tranzystorowy

Przedmiotem wynalazku jest uklad zabezpieczajacy przetacznik tranzystorowy przed uszkodzeniem
w przypadku przecigZenia pradowego w jego obwodach, zwtaszcza w odbiorniku telegrafii wielokrotnej z modu-
lacja czestotliwosci.

Znane dotychczas zabezpieczenie przed przecigZzeniem przetacznika tranzystorowego polegato na stosowa-

niu elementéw sktadowych przetacznika o wielokrotnie wigkszej mocy znamionowej w stosunku do mocy
wydzielajacej si¢ w warunkach normalnej pracy. Niedogodnoé¢ takiego rozwiazania polegata na tym, ze elementy
duzej mocy sa tu nieekonomiczne, sg duzych rozmiaréw i ograniczajg miniaturyzacje urzadzen.

Celem wynalazku jest uzyskanie uktadu zabezpieczajacego przetacznik tranzystorowy zbudowany przy
uzyciu elementéw matej mocy znamionowej. Zadanie techniczne polegato na opracowaniu takiego uktadu, ktéry
w przypadku przeciglenia pradowego elementéw przetacznika tranzystorowego, zmniejszatby wielokrotnie moc
wydzielana na tych elementach nie przekraczajac ich mocy znamionowe;.

Rozwigzanie wskazanego zagadnienia technicznego osiggnigto drogg zastosowania uktadu sprzeZenia
zwrotnego miedzy przetacznikiem tranzystorowym, a uktadem blokady tego przelacznika, w ktéry to uklad
wyposazone s3 odbiorniki telegrafii wielokrotnej z modulacja czgstotliwosci. Elementem sprz¢gajacym jest dioda
pétprzewodnikowa, ktéra jednym korcem dotaczona jest do obwodéw zasilajacych uktadu blokady, a drugim
do obwodu kolektorowego przetacznika tranzystorowego, ktdry jest zasilany z tego samego bieguna baterii co
uktad blokady. : . :

Dziatanie uktadu polega na tym, Ze w przypadku uszkodzenia jednego z elementéw przetacznika tranzystorowe-
go nastapilby trwaty kilkakretny wzrost pradu ptynacego w obwodzie przetgcznika.

Na skutek jednoczesnej zmiany polaryzacji diody ukladu zabezpieczajacego spowodowanej wyZej
wymieniong zmiang pradu, powstaja rytmiczne oscylacie pomigdzy przetacznikiem tranzystorowym, a uktadem
blokady, w wyniku czego nastgpuje zmniejszenie $redniej wartosci pradu pfynacego przez tranzystory
przetacznika.

Uktad zabezpieczajacy stwarza mozliwo$é budowania przetgcznikGw tranzsytorowych zwlaszcza w odbior-
nikach telegrafii wielokrotnej przy uzyciu miniaturowych elementéw o matej mocy znamionowej montowanych
bezposrednio na ptytkach zobwodami drukowanymi. Uklad zabezpieczajacy zastosowany w odbiornikach
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telegrafii wielokrotnej z modulacja czestotliwosci wyposaZzonych w uktad sygnalizacji zaniku poziomu posiada
dodatkowa zalete polegajaca na wykorzystaniu sygnalizacji zaniku poziomu do sygnalizowania uszkodzenia
przetacznika tranzystorowego. Stosowanie ukladu zabezpieczajacego wedtug wynalazku w urzadzeniach
wyposazonych w przetaczniki tranzystorowe umozliwia wytwarzanie mniejszych i tariszych urzadzen.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, ktéry przedstawia schemat
blokowy znanego odbiornika telegrafi wielokrotnej z modulacja czestotliwosci wyposazonego w przetacznik
tranzystorowy, ktérego elementy sktadowe maja byé chronione przez zastosowanie uktadu zabezpieczajgcego
wedtug wynalazku polegajacego na wprowadzeniu diody.

Uktad posiada diode 1 przylaczong jednym koricem do kolektara tranzystora 2 w znanym przetaczniku
tranzystorowym 3, a drugim do uk?adu filtru RC 4, §, filtrujacego napigcie zasilajace czton wzmacniajaco-ste-
rujacy 6, ktéry zawiera uktad blokady. ,

Dziatanie uktadu przedstawionego na schemacie jest nastepujace. Czton 6 steruje potencjatem zatykaja-
cym tranzystor 7 powodujac brak przeptywu pradu przez rezystor 8 a tym samym odblokowuje tranzystor 2.
Nastepuje przeptyw pradu od zacisku —B przez rezystor 9, tranzystor 2, rezystor obcigzenia 10 do zacisku SB.
W drugim przypadku czlon 6 steruje potencjatem odtykajacym tranzystor 7 powodujac przeptyw pradu przez
ten tranzystor w obwodzie: Zacisk +B, tranzystor 7, rezystor (8), rezystor 10 do zacisku SB. Przeptyw pradu
przez rezystor 8 powoduje zatkanie tranzystora 2. W ten sposéb prad przeptywa na zmiang przez jeden i przez
drugi tranzystor. W takim przypadku dioda 1 jest ciagle spolaryzowana zaporowo inie zmienia w niczym
dziatania uktadu.

W przypadku uszkodzenia si¢ jednego z elementéw jak np. uszkodzenie tranzystora 2 przerwa w obwodzie
diody 111lub zwarcie rezystora 8 zaistnieje niemozliwo$¢é zablokowania tranzystora 2 w przypadku przewodzenia
tranzystora 7 i nastgpuje szkodliwy przeplyw duZego pradu w obwodzie: Zacisk +B, tranzystor 7, rezystor 8,
tranzystor 2, rezystor 9, zacisk —B. Obwdd ten jest o matej rezystancji ze wzgledu na konieczng wydajnos$é
pradowa iw efekcie nastgpuje przeptyw pradu o nateZeniu, ktére niszczy wszystkie wymienione w ostatnim
obwodzie elementy przetacznika tranzystorowego wraz z podfoZem, na ktérym sa zmontowane. W takim
przypadku dioda 1 uktadu zabezpieczajacego wlaczona wedtug wynalazku przyktada potencjat zblizony do SB
za filtr 4, § i powoduje zanik potencjalu —B w tym miejscu co wywotuje wystanie stanu zatykajacego przez
czton 6 do tranzystora 7 wedtug znanej zasady dzialania uktadu blokady w odbiorniku telegrafi wielokrotnej
z modulacja czestotliwosci.

Zatkanie tranzystora 7 powoduje zablokowanie przeptywu szkodliwego pradu przez oba tranzystory
przetacznika tranzystorowego 3. W czasie braku przeptywu pradu potencjat SB podany przez diode 1 za filtr 4,
5 zanika, powodujac powolne wynikle ze statej czasu RC tadowanie kondensatora 5. Po osiagnigciu przez
kondensator 5 napigcia zblizonego do —B znéw nastgpuje wystanie przez czlon 6 napigcia odtykajacego na
tranzystor 7 i przeptyw szkodliwego pradu przez oba tranzystory. Sytuacja zaczyna si¢ powtarzaé, potencjat SB
zostanie przyloZony przez diode 1 do filtru 4, § powodujac ponowne zablokowanie tranzystora 7 izanik
szkodliwego pragdu. Uktad odbiornika zostanie wprawiony w oscylacje powodujac przeptyw szkodliwego pradu
w czasie krétkich impulséw w stosunku do przerwy migdzy kolejnymi impulsami. Srednia warto$¢ pradu
ptynacego przez elementy przetacznika tranzystorowego nie przekracza wartosci dopuszczalnej i w ten sposéb
chroni elementy tego przetacznika przed zniszczeniem. '

ZastrzeZzenie patentowe

Uklad zabezpieczajacy przelacznik tranzystorowy, zwlaszcza w odbiorniku telegrafii wielokrotnej
z modulacja czestotliwosci, wyposazonym w uktad sygnalizacji zaniku poziomu oraz uktad blokady pizetacznika
tranzystorowego zbudowanego przy uzyciu elementéw malej mocy znamienny tym, ze zawiera diode péiprze-
wodnikowa 1 wlaczong migdzy obwody zasilajace uktad blokady, a przetacznik tranzystorowy, (3), z tym, Ze
w przetaczniku tranzystorowym (3) jest ona dotaczona do obwodu kolektora tranzystora,(2) wspStpracujgcego
z tym samym biegunem baterii, z kt6rego jest zasilany uktad blokady.
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